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WYKAZ CZ ESCI PLYTKI PODSTAWOWE.J.

Piligrim SMD
Rezystory SMD 0805 1% Kondensatory SMD 0805 50V
Uktady scalone SMD

10 ohm - 2 szt 180p -2 szt NE5532 -6 szt

100 ohm -4 szt 430p -2 szt TL 072 -2 szt

220 ohm -2 szt 510p -4 szt MAX 7400 -1 szt

300 ohm -2 szt 1nF -5 szt FST 3125 -1 szt

390 ohm -2 szt 2,2nF-2 szt 74VHC 164 -1 szt
560 ohm -2 szt 3,3nF-2 szt 74AC 02 -1 szt

820 ohm -2 szt 10nF -4 szt HC, CD4052 -2 szt
1k -5szt 33nF -2 szt HC, CD4053 -1 szt

2,4k -5 szt 47nF -4 szt 0805 HC, CD4093 -1 szt



2,7k -12 szt 47/nF -4 szt 1206<5% LM 386 DIP8 -1szt

4,3k -2 szt 100nF-5 szt 1206 Uktad stabilizacji
6k8 -2szt 100nF -5szt SMD SOT 223 SOT89
7,5k -2szt 100nF-10 szt 0805 78L05 -2 szt
10k -12szt 78M09 -1
12k -2szt Tantale elektrolity SMD 16 V Tranzystory SMD
22k -2szt 10 mikro -4 szt BC847 -1szt
30k -7szt 22 mikro -5 szt BF998 -1szt MOR
39k -2szt 100 mikro -2 szt KT502 -1szt
47k 2szt 220 mikro -2 szt Tranzys przewlekane:
68k -2szt 220 mikro -2 szt 10v 2SA1015-2szt
100k -2szt Diody SMD 25C1518-1szt
220k -2szt IN5817 -4 szt Fotorezystor maty
680k -4szt 1N4148 -5 szt Dioda LED mata
1M =2szt Zener 5,6 v-1szt

Pot. 10k A -3 szt
PEERKI mate
47k 4,7kSMD

Elementy Polifazera 1%
C 33nF -32 szt 1206 NPO
R 1,5k -4 szt 1206

R 2k -4 szt 1206

R 3,2k -4 szt 1206

R 5,6k -4 szt 1206

R 9,8k -4 szt 1206

R 16,8 -4 szt 1206

R 27k -4 szt 1206

R 36 -4 szt 1206

1.PLYTKA PODSTAWOWA
Schemat wersji v3 z poprawkami
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Widok ptytki podstawowej



= 220k

.1 0.22 | 5.8k

38k 10k

Wyprowadzenie na SMETR ,SMETR prawidtowo pracuje zsyntez ,OLEG”a natomiast do wspot-
pracy z synteza RD3AY potrzebne % dodatkowe uktady dopasowugce na wzmacniaczach operacyjnych.

Dotozony tranzystor T7 przelcznika wskg typu 847 lutowany w pozycji odwroconej ,na plecal”,
Tranzystor ten jest potrzebny bo nie zawsze przy zianie wstegi z U na L ukiad przechodzi do
pracy na dolnej wsedze.
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Transformator WEJ dopasowujacy blok BPF do PLYTKI PODSTAWOWEJ nawini ety na rdzeniu
AMIDON T37-43 dwoma przewodamisr 0.4mm (skreconymi,ok. 3 skrety na cm),ilo§é zwoi 7 do 10.



Ptytke gtdwna zaczynamy uruchamiand zasilacza. W zasilaczu zastosowano ukfadyltadji 7809 i
7805 w obudowach SOT223, SOT09. W zal#ci jakie uktady kupimy, to znaczy, po ktérej stremaj
wejscie — tak je montujemy na ptytce. Pady na plytaezrebione na dwie midiwosci. Na ptytce
zauwaytem brak padéw masowych po drugiej stronie ptytki

Dwie diody, ogranicznik diodowy trzeba lekko podsia punkt masowy pod diodiNastpnie, trzeba
rozwierci trzy otwory pod ,gold piny” w prawym dolnym roguytki — patrac na ptytk od strony
polifazera.

Transformator wégiowy mazna montowa na samym weégiu lub po przerdbce uktadu, na deii
mieszacza. Stabilizator 9V (rawa zastosowa78MO09) jest za diy, ale po lekkim podniesieniu go na
padzie, miéci sig na ptytce.

W punkcie przeiczania wsigi bocznej zastosowano tranzystor SMD T7 typd $zko klucz n-p-n.
Trzeba go wlutowa,na plecach”, tak aby baza ,trafita” w pin przetania wsigi.

2BPF
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..... +12V A
Pasmo Cl C2 C L
80M 475pF 1nF 150pF 15,5uH
40M 205pF 470pF 47pF 12,3uH
30M 305pF 560pF 47pF 6,1uH
20M 204pF 360pF 30pF 4,77uH
15M 180pF 330pF 30pF 2,2uH
10M 104pF 180pF 22pF 1,7uH

To jest przyktad wartei kondensatoréw i cewek dla filtré$vodkowo-przepustowych.Naitg przy
pomocy RFSIM przeliczysobie wartéci elementow i takie wstawido uktadu

Przekaniki JRC23F 5V rdzenie AMIDON T37-2 na pasma¢h tio 10MHz

i T37-6 na pozostatych.Poadizy n&ki zasilapce przekanikow dajemy diody zabezpiecaag np.
LL4158.Kondensatory blokage zasilanie przekaiki 100nF SMD 1206.Kondensatory w obwodach
filtrbw pasmowych SMD 1206.
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Punkty lutownicze obok przekaikow (ostatnia fotka) ska do zahczenia wybranego pasma,sterownie z
dekodera wyboru pasm na SN74145.

3.DEKODER PASM.

Dekoder pasm zbudowany jest na uktadzie SN74¥48abilizatorem 5V) na ptytce uniwersalnej lub
.na papka”.WEJ uktadu SN (DCBA) podézone g do WYJ BAND DDSa ado W4 (1...9) &
podiliczone rownolegle sterowanie przekikami ptytek LPF | BPF.Wydajd6é pradowa wygé uktadu
wystarcza w zupetrigi do wysterowania przekaikéw wna ptytkach LPF i BPF,w przypadku gdyby
dekoder si’nie wyrabiat’ naley dotozy¢ tranzystory stergge przekanikami.



74L5145 EQUIVALENT CIRCUIT

@ROB P&ISLEY 2008 20 QUTPUT - 74LS145
01 March, 2008

+5Y
74L8145
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INPUT s OUTPUTS |
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—— http:/ home.cogecocad“rpaisleyds/Circuitindeshtml ——
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Przetgcznik pasm 74145
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1N4148

Przekazniki V23042/12V lub podobne

+1 2\)'(\

% 1N4002 P

p Iﬂ wolne styki do wykorzystaniz

1N4148

Przekazniki do przetaczania pasm JRC23F 5V,rdzenie AMIDON T37-2 na zaesy
1,8MHz do 10MHz i T37-6na wyzsze pasma.
Pomkdzy nzkami przekanika dajemy diody zabezpieczeg LL4148 a w obwodach zasilania
przekanikow kondensatory blokage 100nF SMD 1206.

W tabeli podano przyktadowe wastm elementow, naley przy pomocy RFSIM przelicZywartdci
elementow i takie wstawido obwodow.Na wiszych pasmach w celu poprawienia ksztattu zbodizy fi
mozna d& rownolegle do cewek kondensatory SMD 1206,wyliezprzy pomocy RFSIM.

F L C 2C Uwagi
2MHz 6uH 1,2nF 2,4nF

4MHz 2uH 620pF | 1,2nF |czerwony
8MHz 1uH 330pF | 620pF
10-14MHz | 0,6uH | 150pF | 330pF
18-21MHz | 0,6uH | 120pF | 220pFzotty
24-28MHz | 0,6uH | 68pF 150pF




Strojenie obwoddéw: po wlutowaniu kondensatorow, ifwy cewki ,,na dhiszych” przewodach.
Metodh odwijania i ,dowijania” zwojow, dostrajamy obwodypntrolupc za pomog NWT.

Na ptytce od strony rdzeni jest pomytka w opisismgatrac od strony zicza sterujcego powinno b
1,8MHz;3,5MHz;7MHz;10 -14MHz;18 — 21MHz;24 — 28MHz.

o0

24-28 MHz
0.0

2,




2 SIEMENS
y = e

12v DC
! 8 V23105-A5003-A201

“ 2 SIEMENS

( S gw

12v DC
‘ 8 v23105-A5003-A201
i L
e + |l

LPF ,prasowanka

4.PA

Opis wedlug G6ALU oraz w poprzedniej wersji PIR®Aa Jako tranzystor Q1 stosujemy 2N3904.
Zamiast kond SILVER MICA kt6reasgrudno dosipne mana stosowéatzw

»czekoladki”. Transformatory nawijamy zgodnie z apisw pdf G6ALU.W rdzenie i tranzystory
zaopatrzy sig u kolegi Januszahttp://csg.neostrada.pl/rdzenie/cores-pl.pdf

PA ,prasowanka”
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Ptytki ,fabryczne” PA wykonane zostaly dolnie (chochlik drukarski).Montaelementéw na
Ptytce wykonujemy w nagbujacy sposob:

1.Wszystkie elementy SMD oprdcz kondensatora Clétap@my normalnie zgodnie z opisem na
ptytce,C16 maemy przylutowa na kanap&z C!% lub obok niego na jednym padzie.Na tej sastrenie
lutujemy tranzystory RDO6HHF1 i RD16HHF1.

2.Na drugiej stronie ptytki montujemy wszystkieraknty przewlekane:rezystory,kondensatory,dtawiki,
diody,PRKi do regulacji mdu spoczynkowego, tranzystor Q1.Plytka sirelementami SMD
przykrecamy do radiatora lub obudowy.
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5.PLYTKA WZMACNIACZY ODB | NAD

1.PREAMP. CONTR. FROM LPF
2+12VRX

et PREAMP. RX 20dB_ K2 by 4Z5KY

o
o
100n l

TO MAIN BOARD H I—. ...... ) ZS

IN/OUT RF 100n

(67
&
= .
L
[mE]
ait

510

2N5109

100n



1
o] 1.70 LPF IN RX
doBEE ¢ ipa1onFT43) ol 20N
—4 — 3.ATT CONTR, FROM LPF
e 1412V
a2y |
e e s 100n
PF I
100n
BCB4T7
] 10k
mm 100n ?
100n
3.9uH" 2.4k* 510 1
o| 1.0uTRFTOPA
=0 | 2.GND
o | 3.+12v X
3
2N3904

100n

PREAMP. TX 20dB_ K2 by 4Z5KY



Ptytka zaprojektowana na bazie schematu 4Z5KYtkpPF Waldka Sp2JJH.
Na ptytce jest wzmacniacz w.cz. TX i RX oraz ttunaiktenowy

Montaz na podstawie opisu kol Waldka SP2JJH.






